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     CMOSمدارات مجتمع خطی نیاز: پیش

 

دانشجویان در این درس فنون مختلف برای طراحی تقویت کننده های عملیاتی برای کاربردهای خاص، همانند : هدف

سرعت بالا، توان پایین و یا نویز کم را فرا می گیرند. دانشجویان همچنین با اثرات فرایندهای تصادفی در ساخت 

ی در کارایی مدارات را آموزش می بینند. مدارات مجتمع آشنا می شوند و روش های کم کردن فرایندهای تصادف

 در مدارات و راه های جلوگیری از وقوع آنها را فرا می گیرند. Latch-upو  ESDهمچنین پدیده های 

 

، برای توان های پایین و نویز های کم OPAMPطراحی ، برای سرعت های بالا OPAMPطراحی : سرفصل مطالب درس

جبرانسازی آشیانه ای در تقویت کننده ، طبقات خروجی در تقویت کننده ها، طراحی طبقات ورودی با سویینگ بالا

و  ESD، عدم تطبیق و افست، خازنی )نمونه بردار، انتگرال گیر و بلوک بهره(-بلوک های سوییچ، های چند طبقه

Latch-up. 
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